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Zatgcznik nr 2

do ogtoszenia o udzielanym
zaméwieniu nr ZZ/105/009/D/2021

Opis przedmiotu zamdéwienia Moduty diod laserowych:

1) Modut 1: 2 sztuki

Charakterystyka elektrooptyczna (TCASE = 25 ° C):
e Szczytowa dtugo$¢ fali: min. 531 nm typ. 532 nm maks. 533 nm
e Moc promieniowania: 5 mW
e Srednica wiazki przy otworze: 1,5 mm
e Tryb poprzeczny: TEM0OO
e (Czas nagrzewania <3 s
e Dywergencja wigzki: 0,6 mrad
e Prad roboczy: 200 mA
e Napiecie zasilania: min. 2.2 Typ. 3 Maks. 3,2 VDC
o Materiat korpusu: mosigdz
e Materiat soczewki: akryl
e  Wymiary ¢ 13 x 37 (55) mm
e Zigcze IEC 60130-10, typ A, 5,5/2,1 mm
e Sredni czas do wystapienia awarii (MTTF): min. 3000 godz

2) Modut 2: 2 sztuki

Charakterystyka elektrooptyczna (TCASE = 25 ° C):
e Szczytowa dtugo$¢ fali: min. 531 nm typ. 532 nm maks. 533 nm
e Moc promieniowania: 5 mW
e Srednica wigzki przy otworze: 1,5 mm
e Tryb poprzeczny: TEMOO
e (Czas nagrzewania <3 s
e Prad roboczy: 200 mA
e Napiecie zasilania: min. 2.2 Typ. 3 Maks. 3,2 VDC
e Materiat korpusu: mosigdz
o Materiat soczewki: akryl
e  Wymiary ¢ 13 x 37 (55) mm
e Zigcze IEC 60130-10, typ A, 5,5/2,1 mm
e Sredni czas do wystapienia awarii (MTTF): min. 3000 godz
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3) Modut 3: 2 sztuki

* Dlugos¢ fali: 532 nm

* Moc wyjsciowa: 1 mW, klasa lasera Il
* Dywergencja: 0,5 mrad

* Otwodr wyjsciowy: @ 5 mm

* Odlegto$¢ robocza: 50 m

* Optyka: szklana soczewka (obustronnie powlekana AR)
* Krysztat: Nd: YVO4 i KTP

* Tryb wigzki: TEMOO, wyjScie ciagte

* Napiecie robocze: 3V DC

* Prad roboczy: <300 mA

+ Czas nagrzewania: <15 minut

+ Stabilno$¢: <+ 20%

* Temperatura pracy: +15... +30 ° C

* Wymiar: @ 16 mm x 60 mm

* Dtugos¢ przewodu: 2x 100 mm

« Czas zycia: 25000 godzin
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